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PALAVRAS CHAVE:

Circuitos, Electronica,

PROGRAMA: - Programa Cumprido

Propriedades dos semicondutores.

Elementos semicondutores; diodo, transistor bipolar, transistor MOS, transistor JFET,
optoelectronica, efeito de Hall.

Montagens basicas com diodos; rectificadores, limitadores, multiplicadores.

Montagens basicas com transistores.

Andares de amplificacdo simples. Andar cascode.

Montagens com amplificadores operacionais.

Comparadores e comparadores com histerese.

Aplicagdes ndo lineares; osciladores de relaxagao, rectificadores de precisao, amplificadores
logaritmicos e exponenciais.

Electronica digital, familias légicas TTL, ECL e CMOS; tecnologias de memarias, RAM, ROM,
EEPROM, FLASH. Tecnologias da microelectronica.

Par diferencial.

Fontes de corrente simples, cascode, Widlar e Wilson. Fontes de corrente autopolarizadas.
Circuitos de arranque.

Cargas activas. Amplificadores com carga activa. Par diferencial com carga activa.

Fontes de tensdo de precisdo (bandgap).

Fontes de alimentacdo lineares. Circuitos de protecgdo de curto circuito, temperatura e sobre
tensdo. Foldback. Projecto de fontes lineares. Exemplos de circuitos de controlo.

CONHECIMENTOS PREVIOS A VALORIZAR:
Analise de circuitos. Capacidade de resolugdo de circuitos lineares. Transitorios de 1° ordem. Analise

complexa.

OBJECTIVOS DIDATICOS:
Os objectivos desta disciplina so:

Compreender os principios de funcionamento dos principais elementos semicondutores;
Capacidade de resolugdo de circuitos simples utilizando diodos, transistores bipolares e MOS;
Capacidade de projecto de montagens elementares utilizando diodos, transistores e
amplificadores operacionais
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METODOLOGIA DA DISCIPLINA:
» Aulas tedricas expositivas para apresentacao dos contelidos programaticos;
« Aulas préticas laboratoriais para resolugdo de problemas e consolidagdo de conhecimentos.

« Acompanhamento da aquisicdo de conhecimentos através da orientagdo individual do aluno
no desenvolvimento de projectos e esclarecimento de duvidas.

METODO DE AVALIAGCAO:
e Exame: 75% da classificacao;
» Trabalhos laboratoriais: 25% da classificagao;

DESCRICAO DAS PRATICAS:
Trabalhos de laboratério a designar.
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